u u 2026-07-08 08:55:44
| |
[ ] I InforSystem Programacion y Aplicaciones, S.L.

distribucioninformatica.com

Samsung MZ-V9S1T0 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
V-NAND TLC
o e Ref.: HD34651192  P/N: MZ-V9S1TOBW

Detalle del producto

-1TB M.2 PCI Express 4.0
- Velocidad de lectura: 7150 MB/s 850000 IOPS
- Velocidad de escritura: 6300 MB/s 1350000 IOPS
- V-NAND TLC NVMe 2.0
- Encriptacion de hardware 256-bit AES
- Soporte S.M.A.R.T. Soporte TRIM
- Componente para: PC

Ficha tecnica

Specs Icecatl TB M.2 PCI Express 4.0Velocidad de lectura: 7150 MB/s 850000 IOPSVelocidad de escritura: 6300 MB/s 1350000
IOPSV-NAND TLC NVMe 2.0Encriptacion de hardware 256-bit AESSoporte S.M.A.R.T. Soporte TRIMComponente para: PC
SDD, capacidadl TB

Factor de forma de disco SSDM.2

InterfazPCI Express 4.0

NVMesSi

Version NVMe2.0

Tipo de memoriaV-NAND TLC

Componente paraPC

Encriptacion de hardwareSi

Algoritmos de seguridad soportados256-bit AES
Tamafio de la unidad SSD M.22280 (22 x 80 mm)
Velocidad de lectura7150 MB/s

Velocidad de escritura6300 MB/s

Lectura aleatoria (4KB)850000 IOPS

Escritura aleatoria (4KB)1350000 IOPS

Funcion DevSleepSi

Soporte S.M.A.R.T.Si

Soporte TRIMSi

Voltaje de operacién3,3 V

Tiempo medio entre fallos1500000 h

Consumo de energia (lectura)4,3 W

Consumo de energia (escritura)4,2 W

Consumo eléctrico promedio (lectura)4,3 W
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Consumo eléctrico promedio (escritura)4,2 W
Consumo de energia (espera)0,06 W

Ancho80,2 mm

Intervalo de temperatura operativa0 - 70 °C
Consumo de potencia DevSlp (modo suefio)5 mwW
Profundidad2,38 mm

Altura80,2 mm

Golpes en funcionamiento1500 G

Peso9 g

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



